
2Д924А
Диод кремниевый, планарный, с барьером Шотки. Предна

значен для применения в импульсных устройствах, в формиро
вателях импульсов субнаносекундного диапазона в преобра
зователях высокочастотного напряжения. Выпускается в ме
таллокерамическом корпусе с жесткими выводами. Маркиру
ется двумя белыми точками на керамической части корпуса.

Масса диода не более 0,15 г.

2Л924А
ВыЬод 1

Выдод 1

-I
Выдод 2

Электрические параметры
Постоянное прямое напряжение: 

при Т = +25 °С:
/ПР = 1 м А .................................................  0,28*...0,31*...

0,36 В
/ПР = 150 мА..............................................  0,73*...0,85*...

1 В
при Т= — 60 X , /пр =150 мА, не более...  1 В
при Т — +100 °С, 4,р = 40 мА, не более...  0,7 В

Постоянный обратный ток, не более:
при Г = +25 и — 60 X ,  (/овр = 15 В ............. 5 мкА
при Г = +85 °с, У<*р = 10 В ....................... 35 мкА

Дифференциальное сопротивление
при /пр =150 мА, не более.................................  4 Ом
Общая емкость при 6/ои> = 0 ............................... 2,5*...2,6*...

3 пФ
Индуктивность диода, не более.........................  0,8* нГн
Эффективное время жизни неравновесных 
носителей заряда при /ПР и = 20...25 мА,

400...700 МГц........... ....................................... 0,021* ..0,03*
...0,1 нс

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное (импульсное) обратное напряже
ние:

при Г= — 60...+35 X .....................................  18 В
при Г = +100 X 1............................................ 12 В
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Постоянный прямой ток:
при Г = — 60...+35 вС.....................................  200 мА
при Т -  +100 X 1............................................ 40 мА

’ В диапазоне температур окружающей среды +35...+100вС обратное на
пряжение и постоянный прямой ток снижаются линейно.

Импульсный прямой ток при О ^  5:
*и ^  10 мкс:

Т = — 60...+35 X ........................ ............. 400 мА
Т = +100 X 1............................................. 160 мА

10 мкс < Ъ < 10 мс:
Т = — 60...+35 X ...................................... 300 мА
7 ^ + Ю О Х 1...................... ......................  80 мА

Температура окружающей среды......................  — 60...+100 X

1 В диапазоне температур окружающей среды +35...+100 ®С импульсный 
прямой ток снижается линейно.

Монтаж диодов в аппаратуре осуществляется путем при
жима контактных выводов. Допускается пайка выводов ди
одов. Температура пайки не свыше +120 X ,  время пайки не 
более 5 с.

1т м А

Зависимости прямого тока от на
пряжения

Зависимость общей емкости диода 
от напряжения
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